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0~1000°C  13~18 130~150 116
DY10L
n 0~1000°C  50~32 500~2600 116
DA10C 500~2000°C  4.0~60.0 400~4500 11.6
I 75~2500°C 10~13 130~140 116
DA10G(75~2500°C) . DA10F(200~2500°C) 1 75~2500°C 13~19 170~190 11.6
DA10M(30~1400°C) . DA10MF(75~1800°C) n 75~2500°C 18~29 230~290 116
Y, 75~2500°C 32~71 360~710 116
DPE10M(20~850°C). DPE10MF(50~1000°C) 50~1000°C  1.2~20
DPE10M(30~1000°C). DPE10MF(75~1200°C) 75~1200°C  1.0~1.1
I 130~150 11.6
DPE10MF(250~1500°C) 250~1500°C  0.7~0.8
DPE10MF(500~2500°C) 500~2500 °C  0.7~0.8
DPE10M(20~850°C). DPE10MF(50~1000°C) 50~1000°C  1.9~39
DPE10M(30~1000°C). DPE10MF(75~1200°C) 75~1200°C  1.7~30
Il 230~380 116
DPE10MF(250~1500°C) 250~1500°C  1.4~22
DPE10MF(500~2500°C) 500~2500 °C ~ 1.4~22
DPE10M(20~850°C). DPE10MF(50~1000°C) 50~1000°C  3.3~9.0
DPE10M(30~1000°C). DPE10MF(75~1200°C) 75~1200°C  3.1~8.7
1 360~800 11.6
DPE10MF(250~1500°C) 250~1500°C  2.8~8.3
DPE10MF(500~2500°C) 500~2500 °C  2.8~8.3
DPE10M(20~850°C). DPE10MF(50~1000°C) 50~1000 °C  2.3~6.8
DPE10M(30~1000°C). DPE10MF(75~1200°C) 75~1200°C  2.0~4.2
v 270~580 11.6
DPE10MF(250~1500°C) 250~1500°C  1.6~2.8
DPE10MF(500~2500°C) 500~2500 °C  1.6~2.8
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| 5 | DGIN | DS10N | DGIONT | DGATON | DGRION | DSR1ON | DSR1ONF | DP1ON | DGEfON |
200~1200°C  550~1500°C  500~2500°C  400~1400°C  300~1100°C  500~1200°C 50~500°C 100~850°C
200~2000°C  600~1800°C 450~1800°C  350~1300°C  600~1400°C  600~1400°C  75~600°C 150~1200°C
250~1500°C  800~2500°C 600~2500°C  400~1600°C  700~1800°C  700~1800°C  100~850°C
R 350~2000°C  900~3000°C 500~2300°C  800~2500°C  800~2500°C  150~1200°C
350~2500°C  1000~3750°C* 800~3000°C  900~3000°C
900~3750°C*  1000~3300°C
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TZZ4EFE(DP10N)

IR oy
DP10N. DP1ONV 50~500°C 11.6mm 1328 20~44 31~93 24~86
DP10N. DP1ONV 75~600°C 11.6mm 1.1~26 18~37 30~86 2.1~82
DP1ON. DP1ONV 100~850°C 11.6mm 09~16 17~25 29~76 16~5.0
DP10N. DP10NV 150~1200°C 11.6mm 0.7~15 15~1.8 2.8~6.8 1.3~34

T I8Py oYy T I
DG10N. DG10NV 200~1200°C 13.0 105 12 15 17 25 40 200
DG10N. DG10NV 200~2000°C 8.0 6.5 12 | 18 | 1 | 28 40 200
DG10N. DG10NV 250~1500°C 10.0 85 08 10 12 17 27 133
DG10N. DG10NV 350~2000°C 8.0 6.5 08 10 12 1.7 27 133
DG10N. DG10NV 350~2500°C B 43 08 10 12 17 27 133
DGE10N. DGE10NV 100~850°C 8.0 6.5 25 30 35 50 80 400
DGE10N. DGE10NV 150~1200°C 8.0 6.5 12 15 17 25 40 200
DS10N. DS10NV 550~1500°C 13.0 105 12 15 17 25 40 200
DS10N. DS10NV 600~1800°C 8.0 6.5 08 10 12 1.7 27 133
DS10N. DS10NV 800~2500°C 10.0 85 08 10 12 17 27 133
DS10N. DS10NV 900~3750°C 55 4.3 0.8 10 12 1.7 2.7 133
DGR10N. DGR10NV 300~1100°C 8.0 6.5 25 30 35 50 80 400
DGR10N. DGR10NV 350~1300°C 8.0 6.5 19 23 27 38 60 300
DGR10N. DGR10NV 400~1600°C 8.0 6.5 12 15 17 25 40 200
DGR10N. DGR10NV 500~3750°C 8.0 6.5 08 10 12 17 26 130
DSR10N. DSR10NF. DSR10NV. DSR10NFV 500~1200°C 8.0 6.5 50 60 70 100 160 80.0
DSR10N. DSR10NF. DSR10NV. DSR10NFV 600~1400°C 8.0 6.5 25 30 35 5.0 8.0 40.0
DSR10N. DSR10NF. DSR10NV. DSR10NFV 700~1800°C 8.0 6.5 12 15 17 25 4.0 20.0
DSR10N. DSR10NF. DSR10NV. DSR10NFV 800~3300°C 5.5 4.3 0.8 10 12 1.7 2.7 133
DG10NT. DG1ONTV 500~2500°C 515 43 12 15 17 25 40 200
DGA10N. DGA10V 400~1400°C 130 105 50 60 70 100 160 80.0
DGA10N. DGA10V 450~1800°C 130 105 19 23 26 43 60 300
DGA10N. DGA10V 600~2500°C 8.0 6.5 09 11 12 18 28 140
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